
版
权

所
有

 ©
 《

激
光

技
术

》
编

辑
部

第 18 卷 第 4 期 马东阁 超辐射发光二极管的结构特性及其应用 2 19

相 当高的实验水平
,

可望有更多的商品 S LD 提供市场
。

对 S LD
,

为了满足应用的要求
,

须对 S L D 作深入的理论和实验研究
,

提 出最佳结构
,

从增

加有源区长度
,

提高外延层质量
,

尽量减小端面反射率等方面着手
,

由上述可知
,

在各种结构的

S L D 研究中
,

无不是从这几方面下功夫的
。

然而
,

在 S LD 中
,

随注入电流增大
,

器件得到的受激增益也增大
,

谱宽逐渐变窄
。

因此
,

高

功率和宽谱宽是一对矛盾因素
,

如何既能获得高的输出功率
,

又能使器件有较大的谱宽
,

这是

S L D 结构设计和工艺研究中必须首先解决的技术难题
。

现在
,

S L D 正朝着高输出功率
,

低的发散角度和短的相干长度发展
,

激射抑制手段 已多样

化
,

器件结构 已从简单的 D H 结构向隐埋异质结
,

量子阱和多发射器件阵列发展
。

在今后的发

展中
,

随着光纤陀螺等应用领域对所用光源提出更高的要求
,

多量子阱 (MQW )结构 SL D 将会

以其优异的性能而飞速发展起来
。
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·

产品 简i凡
·

稳定的激光系统

M e lle s G r
iot 公司宣称其 05 S T P 90 1 新型偏振稳频激光系统

,

具有优越的保证长期的频率

稳定性
。

这种易于使用的转动键系统
,

可用于干涉仪
、

分光镜和显微观察
。

激光器非常稳定
。
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